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晶圆生产线、先进功率封测生产线技术跨越式提

升，打造显著领先的 竞争力，面向智能终端、工

业控制、新能源、汽车电子等重点领域，为顾客

提供功率器件、功率模块以及系统应用整体方案

与服务，助力推动实现碳达峰、碳中和的经济社

会系统性变革，共同奏响绿色可持续发展主旋律。

世界瞬息万变，华润微电子功率器件事业群

初心未变，我们践行“华润芯让生活更美好”的企

业使命，秉承创业创新精神，让高效可靠的华润

芯走进千家万户，带给用户源源不断的美好体验。

朋友们，让我们携手相伴，合作共赢，共同

创造美好世界！

希望这本 手册能够陪伴您工作的每一天，可

以帮您更快地选到您心仪的功率器件 ，让华润芯

守护您的美好生活！

华润微电子作为中国领先的拥有芯片设计、

晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力

的半导体企业，为中国本土具有重要影响力的综

合性半导体企业，在中国半导体行业占据领先地

位，并矢志成为世界领先的功率半导体和智能传

感器 与方案供应商。公司在功率半导体领域多项 

的性能、工艺居于国内领先地位，功率器件事业

群作为华润微电子旗下全面负责功率器件设计、

研发、制造与服务的业务单元，拥有规模领先、

技术先进、门类丰富的功率器件系列 ，相关数据

统计显示，CRMICRO品牌俨已成为中国本土

MOSFET第一品牌。基于“使命所驱、战略所向和

经营所需”，作为中国功率器件龙头，功率器件

事业群争当能源清洁低碳转型的推动者、先行

者，将充分发挥华润微电子技术可靠、规模领先

的全产业链资源优势，借助12吋先进功率半导体

总经理寄语

尊敬的合作伙伴们：

感谢您们一直以来对华润微电子功率器件业务的

支持与厚爱！

随着科学技术的不断进步，社会经济的不断发

展，智能化正在让人们越来越多地享受着发展成果，

与此同时，人类社会也面临越来越严峻的气候问题、

资源匮乏问题，绿色环保，能源转型大势所趋、迫在

眉睫。功率半导体器件作为电子装置中电能转换与电

路控制的基础器件，起到提高电能转换效率、降低电

路损耗的关键作用，是节能减排的核心元器件。有电

的地方就有功率器件，功率器件广泛应用于各类智能

终端，工业自动化、新能源发电、智能电网、新能源

汽车等诸多领域，随着社会进一步发展、节能环保需

求更为迫切，功率半导体器件市场规模将持续稳定增

长。

华润微电子         副总裁
功率器件事业群  总经理
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功率器件事业群介绍

其下设有中低压MOS产品线，高压MOS产品线，IGBT产品线，特种器件产品

线，模块产品线和汽车电子事业部。拥有CRMICRO、华晶两个功率器件自主

品牌。

PDBG聚焦功率器件，其产品大类包括：SGT和沟槽型MOS、平面MOS、多

层外延超结MOS、MOS Module 、IGBT、FRED、肖特基二极管及功率模块

产品。同时PDBG深度布局基于GaN、SiC材料的第三代功率半导体器件，现

已推出650V-1200V SiC 二极管、650V-1700V SiC MOS、650V-1200V SiC 

模块， 650V-900V D-Mode GaN、30V-700V E-Mode GaN产品。

在双碳政策下，PDBG争当能源清洁低碳转型的推动者、先行者，产品面向汽

车电子、新能源、电源管理、工业控制、消费电子等市场的电机、电池、电

源三大应用领域，广泛应用于通讯电源、服务器电源、通用开关电源、手机

快充、白色家电、电动车、电动园林工具、电焊机、不间断电源、变频器、

充电桩、太阳能光伏，新能源汽车等重点碳排放领域，助力中国“双碳”目标

的实现。 

PDBG将秉承创业创新的精神，致力于成为全球知名的功率器件供应商。

●  国内营业收入和技术能力先进的MOSFET厂商

●  国内少数可提供-100V~1700V全系列MOSFET 的企业

●  积极布局第三代半导体

●  拥有国内先进的功率半导体产线

华润微电子功率器件事业群
Power Device Business Group
简称PDBG

是华润微电子旗下全面负责功率器件设计、研发、制造与

销售服务的业务单元。

中国本土具有影响力的
功率半导体IDM
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PDBG始终以客户诉求为核心，针对各类终端应用场

景研发高性价比功率器件。其产品主要聚焦于消费电

子、通信电子、工业电子、医疗电子、汽车电子等市

场的电源、电机、电池三大应用领域。

PDBG功率器件在电源领域有着广泛的应用场景，小到5W的充电头大到30KW

的充电桩内都能见到PDBG各类功率MOS，FRED，SBD等器件的身影，主要聚

焦于各类开关式交流转直流电源（AC-DC SMPS）和直流转直流电源（DC-DC 

SMPS）。其AC-DC SMPS典型应用包括：充电器/适配器，TV电源，PC电源，

LED照明，充电桩，通讯和服务器电源等。DC-DC SMPS典型应用包括：电子

烟，Class D-Audio, 移动电源，屏驱电源等。此外，智能电表、UPS、太阳能

逆变、感应加热、焊机等应用中也可找到PDBG功率器件的身影。

PDBG凭借在电机领域的多年耕耘，其功率器件产品受到市场客户的广泛认

可，其中低压MOS产品系列已成为某些直流电机应用中的首选，在电动车，园

林工具，风扇，筋膜枪，电动工具等应用领域，PDBG功率MOS占据主要的市

场份额。与此同时，PDBG聚焦于智能家居，探索物联网和5G催生的各类直流

电机应用方案，从而提供高性价比产品来满足这些应用。在交流电机方面主要

使用的则是IGBT功率器件，PDBG逐步在交流电机领域发力，其经过优化的

600V-1200V产品已经开始大规模使用在工业缝纫机、冰箱、空调、洗衣机等

应用领域。随着PDBG IGBT产品线的进一步聚焦，会有更多针对此应用的IGBT

产品推向市场。

PDBG功率器件的另一个核心聚焦是电池应用。现代生活的便利催生了各类电

池应用场景，通过电池对这些应用设备进行供电从而满足生活的需要。其电池

的智能程度对用户使用的舒适度及便携度有着直接影响。PDBG深耕各类电池

管理（BMS）应用，通过研究BMS应用场景，为客户提供高性价比功率器件设

计方案，为客户带来更高效、更具有成本效益和创新的产品。客户可以在移动

储能等多个领域找到PDBG功率器件的身影。

电 源

电 机

电 池
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OBC主流功率3.3KW和6.6KW，大功率11KW和22KW，主流线路拓扑为图腾柱PFC+CLLC。DC/DC将

400V/800V转换为12V/24V，DC/DC功率多集中在2-3KW，输出电流可达150-200A，线路拓扑上多

采用桥式电路及全波整流。

汽车空调压缩机是制冷功能的核心部件，不同于传统燃油车的空调压缩机由发动机传动，新能源车

空调主要由带有电机控制器的电机驱动，控制器多采用三相全桥拓扑，主要使用MCU控制IGBT或

MOS开关工作。

●  应用系统图&典型应用电路拓扑图
●  典型应用电路拓扑图

车载充电机（OBC）和电源转换（ DC/DC）

汽车空调压缩机

www.crmicro.com 005 / 006
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MCU控制单元

驱动电路

HV 电池
滤波
电路

通讯
接口

滤波
电路

压缩机逆变电路

汽车电子

SJMOS / SiCMOS

图腾PFC CLLC

BAT +

BAT -

SJMOS / SiCMOS

Full Bridge

LV BAT +

LV BAT -

HV BAT +

HV BAT -

Full Bridge

M

IGBT

逆变电路

BAT+

BAT -

U
V

W



应用电路 产品名 封装

（ ） （ ）

 
V  I  

R @V =10V V  Qg C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) mΩ mΩ (V) (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS GS(TH) iss

汽车车身包含诸多电机马达应用，如雨刮、电动车门尾门、电动天窗、折叠后视镜、电动座椅、水

泵、散热风机、EPS等。电路拓扑上，小功率直接采用集成方案，中小功率采用H桥直流有刷电机

方案，中大功率采用三相全桥直流无刷电机方案。

汽车照明市场汽车大灯占据大头，LED占据市场主流，呈现往ADB方向拓展的趋势，且开始由中高

端车型往下普及。LED大灯、尾灯等多采用MOS方案，其他诸如顶灯、后备箱灯、迎宾灯、牌照

灯、仪表灯等多采用IC集成方案。

●  应用系统图&典型应用电路拓扑图

●  典型应用电路拓扑图

车身马达驱动  汽车电子产品推介表

007 / 008www.crmicro.com
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●  低压MOS

华润微电子功率器件事业群
PRODUCT CATALOG /  汽车电子  /

汽车照明

MCU控制单元

驱动电路

12V 电池
滤波
电路

通讯
接口

辅助
电源

BLDC逆变电路

CRST073N15NZ-Q TO-220 150 145 6.2 7.3 2 4 79 5403

CRSS070N15NZ-Q TO-263(或D2PAK) 150 155 5.9 7 2 4 79 5416

CRSS109N20NZ-Q TO-263 200 105 8.5 10.9 2 4 69 4819

CRST113N20NZ TO-220 200 100 8.8 10.7 2 4 69 4819

CRSQ113N20NZ-Q TO-247 200 115 8.8 10.6 2 4 74 5268

CRTD125P06LQ TO-252 -60 -72 9.2 12.5 -1 -2.5 133 7035

CRSZ007N04N6Q TOLL 40 310 0.46 0.77 2 4 203 10910

CRSM008N04L6Q DFN5*6 40 310 0.6 0.8 2 4

CRSM010N04L6Q DFN5*6 40 310 0.8 1 1.6 2.4 90.9 5630

CRSM011N04N6Q DFN5*6 40 290 0.85 1.1 2.6 3.4 70.1 4670

CRSM014N04N6Q DFN5*6 40 215 1.17 1.45 2 4 43 2710

CRSM023N04N2Z DFN5*6 40 120 2.1 2.6 2 4 43 2950

CRSM024N04L2Q DFN5*6 40 210 1.55 2.1 1.3 2.3 67 3520

CRSY030N04L2Q LFPAK5*6 40 140 1.7 2.3 1 3 42 1449

CRSY035N04N2Z LFPAK5*6 40 90 3.4 4.3 2 4 27 1820

CRSM037N04L2Q DFN5*6 40 80 3.2 3.7 1 2.2 23 1449

CRSD041N04N2Z TO-252 40 80 3.6 5.4 2 4 26 1850

CRSM045N04N2Z DFN5*6 40 50 3.7 5.6 2 4 30 2110

CRSM046N04N2Z DFN5*6 40 70 3.7 4.6 2 4 23 1580

CRTM063N04LZ DFN5*6 40 82 4.5 6.3 1.3 2.3 47 2245

CRSY052N04N2Z LFPAK5*6 40 80 5 6.3 2 4 18 1190

CRSM054N04N2DZ DFN5*6 D 40 50 5.1 6.4 2 4 25 1728

CRSM054N04L2DQ DFN5*6 D 40 50 4.3 5.4

逆变

车身电子

DCDC

车灯照明

1.5 2.4 28 1680

CRSM055N04N2Z DFN5*6 40 50 4.5 5.5 2 4 23 1580

CRSM056N04L2Q DFN5*6 40 50 4.4 5.5 1.2 2.4 21 1491

CRSK060N04N2Z DFN3*3 40 40 5 6 2 4 20 1280

CRSM076N04N2Z DFN5*6 40 50 5.8 7.6 2 4 16 1122

CRSM260N06LDQ DFN5*6 D 60 20 22 26 1.5 2.5 10 660

CRSD110N06L2Q TO-252 60 60 10 12.5 1 2.5 18 1016

CRSZ016N10N4Q TOLL 100 370 1.1 1.4 2 4 193 13087

CRSZ019N10N4Q TOLL 100 248 1.6 1.9 2.2 3.8 157 11347

CRSG022N10N4Q TO-263-6L 100 240 1.6 2.2 2 4 149.8 11075

CRSY140N10L2Q LFPAK5*6 100 102 6.5 8 1.2 2.2 40 2260

CRTD680P10LQ TO-252 -100 -19 72 86 -1 -3 40 2491

CRSM120N06L2Q DFN5*6 60 40 10 13 1 2.5 16 960

CRSM220N10N4Q DFN5*6 100 30 17.5 22 1.2 2.1 16 815

CRTM125P06LQ DFN5*6 -60 -67 9 12.5 -1.5 -2.4 132 6981

CRTM900P10LQ DFN5*6 -100 -17 74 90 -1 -3 50 2770

CRTE110N03LZ SOP-8 30 19 7.5 11 0.8 1.8 23 1043

CRTD360N10LZ TO-252 100 36 30 36 1.3 2.2 60 2512

CRPQ090NE5NZ-G TO-247 55 135 7.6 9.5 2.2 3.2 63.2 3342

CRPT090NE5NZ-G TO-220 55 120 8.7 10.9 3.1 4.1 50.5 2547

CRSY045N06L2Q LFPAK5*6 60 90 4.5 6 1.2 2.2 30 1760

车喇叭

空调鼓风
机

ADAS

MCU

电源保护

升压控制

降压恒流

BAT+

BAT-

PMOS

LVMOS

LVMOS

保护电路 升压电路 恒流控制

M

BAT+

BAT-

LVMOSLVMOS

防反电路 逆变电路



应用电路 产品名 封装
推荐应用

频率
V

Ic@100℃ V V

Max Typ Typ

(V) (A) (V) (V) (Hz)

(BR)CES
CE(sat) GE(th)

●  高压MOS
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●  IGBT

●  SiC MOS

●  SiC MOS 模块

应用电路 产品名 封装

（ ） （ ）

 
V  I  

R @V =15V V  Qg C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) mΩ mΩ (V) (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS GS(TH) iss

应用电路 产品名 封装

（ ） （ ）

 
V  I  

R @V =10V V  Qg C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) mΩ mΩ (V) (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS GS(TH) iss

OBC

DCDC

高压电源

CRJQ41N65GCFQ TO-247 650 74 42 48 3.3 4.6 168 6594

CRJQF41N65GCFQ TO-247-4 650 77 42 48 3.3 4.6 168 6594

CRJMH74M65EMAQ MSOP8

CRJMH74M65NMAQ MSOP9

CRJMH43M65EMAQ MSOP8

CRJMH43M65NMAQ MSOP9

CRJSP75N65G2BFQ TO-263-7 650 45 68 75 3.2 4.6 74 3193

CRJSP50N65G4FQ TO-263-7 650 50 40 50 3 5 97 4250

CRJQF31N65G2BFQ TO-247-4 650 84 28 31 3 5 204 6290

CRJQF22N65G4FQ TO-247-4 650 86 19 22 3 5 200 8900

CRJQ80N65GCFQ TO-247 650 43 77 90 3.3 4.5 84 3435

CRJQ99N65G2BFQ TO-247 650 31 90 103 2.9 4.9 70 1900

CRJS750N80G2EQ TO-263 800 7 600 750 3 4 16 500

CRJS10KN120G2Q TO-263 1200 2 6100 10000 2 4 8.1 204

650 62 41 50 3 4.8 178 6520

650 32 77 93 3 4.8 84 3445

矢志成为世界领先的功率半导体 I DM

OBC

CRXQF60M065G1Q TO-247-4
650 37 52 70 2 4 68 1190

CRXSP60M065G1Q TO-263-7

CRXQF60M065G2Q TO-247-4
650 37 60 79 1.8 3.6 45 1100

CRXSP60M065G2Q TO-263-7

CRXQF45M065G2Q TO-247-4
650 49 45 60 1.8 3.6 64 1595

CRXSP45M065G2Q TO-263-7

CRXQF25M065G2Q TO-247-4
650 97 25 34 1.8 3.6 114 2775

CRXSP25M065G2Q TO-263-7

CRXQF160M120G2Q TO-247-4
1200 17 160 208 1.8 3.6 36 659

CRXSP160M120G2Q TO-263-7

CRXQF75M120G2Q TO-247-4
1200 32 75 90 1.8 3.6 61 1406

CRXSP75M120G2Q TO-263-7

CRXQF40M120G2Q TO-247-4
1200 66 40 54 1.8 3.6 105 2676

CRXSP40M120G2Q TO-263-7

推荐应用 产品名 封装 Polarity

Qg Ciss

Max Max Typ Max Typ Max Min Max Typ Typ

V
I  @25

℃
R @V =15V R @V =20V V  DS

D
DS(ON) GS DS(ON) GS GS(TH)

(V) (A) （mΩ） （mΩ） （mΩ） （mΩ） (V) (V) (nC) (pF)

OBC

主驱

CRXMH17P120NMG2AQ MSOP9 N 1200 17 160 208 1.8 3.6 36 659

CRXMH32P120NMG2AQ MSOP9 N 1200 32 75 90 1.8 3.6 76 1406

CRXMH32P120EMG2AQ MSOP8 N 1200 32 75 90 1.8 3.6 76 1406

CRXMH37P075NMG1AQ MSOP9 N 750 37 52 70 2 4 68 1190

CRXMH66P120NMG2AQ MSOP9 N 1200 66 40 54 1.8 3.6 109 2729

CRXMH97P065NMG2AQ MSOP9 N 650 97 25 34 1.8 3.6 109 2729

CRXMW450P120PDG2AQ HPD N 1200 450 3.05 1.8 3.6 1.4 39

CRXMH450P120W3G2AQ DCM N 1200 450 3.05 1.8 3.6 1.4 39

OBC（单
管）

OBC（模
块）

CRGMF40T120ENMC3Q MSOP8
1200 40 1.78 4.0-7.0 20K以下

CRGMF40T120DNMC3Q MSOP9

逆变（单
管）

CRG40T65BK5SDQ TO-247 650 40 1.45 3.5-6.5 40K以下 

CRG50T65BK5SDQ TO-247 650 50 1.45 3.5-6.5 40K以下 

CRG75T65BK5SDQ TO-247 650 75 1.5 3.5~5.0 40K以下 

CRG75T65BK5HDQ TO-247 650 75 1.7 3.5-6.5 40K-80K

CRG50T65ASP5FNQ TO-263-7 650 50 1.7 3.5-6.5 60K-100K

CRG50T65CSP5SDQ TO-263-7 650 50 1.1 3.5-6.5 1K以下

CRGMF75T65DEMA5Q MSOP8 650 75 1.4 3.5-6.5 20K以下

CRGMF50T120DNMC3Q MSOP9 1200 50 1.7 4.0-7.0 20K以下

CRG40T65RK5SDQ TO-247 650 40 1.5 4.0~7.0 20K以下

CRG50T65RK5SDQ TO-247 650 50 1.5 4.0~7.0 20K以下

CRG75T65RK5SDQ TO-247 650 75 1.5 3.5~6.5 20K以下

CRG25T120AK3SDQ TO-247 1200 25 1.78 4.5~7.0 20K以下

CRG40T120CK3LDQ TO-247 1200 40 1.8 4.5~7.0 20K以下

CRG50T120CX3SDQ TO-247PLUS 1200 50 1.72 4.5~7.0 20K以下

CRGMS820T75DPDARQ HPD 750 820 1.3 5.0-7.0 20K以下

CRGMF450T120DW1A7Q DSC 1200 450 1.7 5.0-7.0 20K以下

主驱

（模块）



太阳能光伏作为新能源重要的部分，承担着人类能源新旧切換的重任；在太阳能光伏系统中，光伏逆

变器起到能量变換的角色，即：将直流太阳能转化为交流电能；IGBT在逆变器中不仅影响能量变換

的效率，还决定光伏系统的性能。CRMICRO针对光伏逆变器应用，基于Trench FS技术相继开发了第

三代：1200V和600V，以及第五代650V IGBT产品；产品参数一致性好，可靠性优良，适用于光伏逆

变器严苛的应用环境。同时，CRMICRO自主研发了采用先进多层外延和注入技术的高压超结MOS，

有优秀的Rsp和FOM。CRMICRO推出的第四代、第五代SJ MOS优化元胞结构的同时也特别优化过渡

区和终端设计，因此具有电流密度高、短路能力强、开关速度快、易用性好特点，适用于光伏逆变器

的应用。
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●  光伏逆变器应用系统图

●  光伏逆变器典型应用电路拓扑图

组串式光伏逆变器

应用拓扑图

逆变电路拓扑分类

微逆MPPT

MPPT控制器可有效地解决常规电网不能覆盖的偏远地区及旅游地区的生活和工业用电，不产生环境

污染；针对MPPT控制器应用，CRMICRO提供各种不同封装和技术的中低压MOS产品，具有较低的

FOM实现了非常低的导通和开关损耗。此外，极低的寄生参数能实现更高的频率和非常高功率密度

的设计，帮助制造商为太阳能MPPT设计实现优化、高效的解决方案。

●  微逆MPPT典型应用电路拓扑图

光伏板侧MPPT电路拓扑

微型逆变器电路拓扑

光伏逆变器

光伏板
PV

电容
DC-AC
逆变器

滤波器
电网

继电器
带MPPT的

DC-DC

新能源

PV

IGBT

Grid

IGBT

PFC 电路

FRD / SiC JBS

PV

逆变电路

3-Level NPC2

S2

S4

S3
S6

S1

S5

3-Level ANPC2-Level

S1

S4

S3

S2

S1

S2

逆变电路整流电路MPPT电路
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便携储能产品应用场景丰富，产品负载多样，工作环境广泛且条件恶劣，对产品工作稳定性要求高；

同时为了方便携带，产品体积重量也要比较小，产品功率密度要求较高。CRMICRO多样的产品品类

和稳定的产品性能方便客户更好地设计产品。

CRMICRO为客户提供了丰富的低压MOS产品，极低的 FOM [RDS(on)× Qg] 实现了低的导通和开关损

耗，便于客户提高产品效率，做到更高的功率密度。优秀的EAS 和SOA参数便于客户产品适应不同的

负载应用。-40℃--150 ℃的工作结温，便于客户产品在不同工作环境温度的应用。在600W及以上的

中高功率储能逆变电路，CRMICRO可提供全电流系列 600V 15A/40A/50A/60A的IGBT产品，产品工

作频率覆盖10~50KHZ的应用，具备静动态损耗低、短路耐受力强的特点，应用可靠性高。

●  便捷式储能-应用系统图

●  便捷式储能-典型应用电路拓扑图

主逆变储能单元

直流
输入

DC -DC
电路

锂电池
BMS

AC -DC
电路

DC -DC
电路

直流
输出

DC -DC
电路

变
压
器

DC -AC
电路

整流
滤波

交流
输出

DC-DC单元MOS保护开关MOS保护开关

电池管理单元

便捷式储能

AC-DC PFC AC IN

AC OUT

LVMOS LVMOS

电力储能

受益于存量基站更新换代、5G基站大规模商业化，以及储能系统在发电侧、电网侧、用户侧的快速

商业化，电力储能系统市场需求大增。电力储能系统通过一定介质存储电能,在需要时将所存能量释

放发电，作为负荷平衡装置和备用电源提高电力系统的稳定性。锂电池作为一种性能优秀的存储介

质，在电力储能市场运用越来越广泛。作为电力储能系统的重要组成部分，锂电池在高工作温度下，

电池有自燃风险且寿命会降低；在户外应用环境恶劣，电池负载异常短路风险增高，因此电池包的安

全性，可靠性等越来越受到关注和重视。

针对电力储能系统锂电池包，CRMICRO 提供丰富的中低压MOS产品，极低的Rds(on)参数降低电池

导通损耗，且提高整体效率，从而降低电池工作温度，提高电池寿命和安全性。优秀的EAS和SOA参

数，更好地适应电池负载短路异常情况，提高电池包的可靠性。

●  电力储能-应用系统图

●  电力储能-典型应用电路拓扑图

NTC

电池

电池监控与管理单元

温度&电压&电流保护

电流检测 MOSFET保护开关

+

-

通讯接口

电池监控
与控制单元

IC/MCU

通讯接口

电池+

电池- 电池放电-

电池充电-

LVMOS

LVMOS

电池监控
与控制单元

IC/MCU

通讯接口

电池监控
与控制单元

IC/MCU

通讯接口

电池+

电池-
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UPS

目前变换电路频率的提高，使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少，使UPS效率动态

响应特性和控制精度等大为提高；因此适用高频应用，且低功耗、可靠性强的电力电子开关器件将成

为UPS未来核心需求。CRMICRO针对UPS 应用，充分考虑了更高开关频率和更高效率的要求，采用

Trench FS技术，开发了 600V 20A~75A   和  1200V 15A/25A/40A  的全系列化IGBT产品，兼具短路

耐受力强、低损耗的特点。

针对UPS中电池双向DC/DC电路应用，CRMICRO可提供电压范围30V~200V，电流范围30A~150A的

中低压MOSFET产品，满足12V—72V电池电压需求。CRMICRO新推出650V、1200V系列的SiC二极

管，其导通特性及反向恢复特性与国际品牌接近，且抗浪涌能力综合性能优异，适于高频高效的高端

UPS应用。

●  UPS-应用系统图

●  UPS-典型应用电路拓扑图

充电桩

快速充电的趋势影响充电桩的发展，20kW甚至高达30kW 的设计成为新趋势，加上对高效率和高功

率密度以及低系统成本的需求，促使三相解决方案的应用。一般情况下，车载充电器电力流向是单向

的，即从电网到电池，但也有双向使用的情况。

CRMICRO针对充电桩开发的第四代、第五代SJMOS，采用先进的多层外延技术，优化了元胞结构，

具有电流能力强，短路能力好的特点。特别优化的过渡区和终端设计使器件的雪崩特性好，二极管反

向恢复特性优，dV/dt能力优。另外CRMICRO推出的新材料SiC二极管器件，具有导通损耗小，开关

损耗小，抗雷击浪涌能力强的特性，在应用上更能满足充电桩高效率和高功率密度的性能要求。

●  充电桩-应用系统图

●  充电桩-典型应用电路拓扑图

三相
交流

三相
功率
因数
校正

功率
变换

变
压
器

整流
滤波

直流
输出

MCU + 驱动

滤波
电路

辅助
电源

通信 、 检测 、 计
费模块

电网
整流

桥

负载

电池充电
双向DC/DC

电路

PFC
电路

滤波
电路

驱动电路
电池

辅助
电源

MCU控制单元 通讯接口

逆变电路

电池

电池充电电路 推挽电路

电网 IGBT
IGBT

HVMOS
LVMOS

a

b

c

u

v

w

Sa

Sb

Sc

L1

L2

L3

FRD / SiC JBS

SJMOS / IGBT

SJMOS FRD / SiC JBS

三相维也纳PFC LLC电路 次级整流

PFC电路 逆变电路
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电池化成

随着手机、数码产品和电动车的普及，锂电池在生活当中扮演的角色越来越重要。电池生产过程中后

段工序最为重要的电池化成设备的需求也与日俱增。预计未来全球锂电设备市场规模快速增长。设备

特点：双向电路能量回馈式系统提高电能利用率，高精密充放电设备，具有高动态响应速度， 高稳

定精度 ，多通道的灵活配置等。60V-200V，TO-220/TO-247封装中低压MOS产品应用于化成电源

AC-DC次级同步整流；30V-40V，DFN5X6封装中低压MOS产品应用于电池端DC-DC。

●  电池化成-典型应用电路拓扑图

新能源产品推介表

●  低压MOS

新能源产品推介表
●  低压MOS

推荐应用 产品名 封装

（ ） （ ）

 
V  I  

R @V =10V V  Qg C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) mΩ mΩ (V) (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS GS(TH) iss

推荐应用 产品名 封装

（ ） （ ）

 
V  I  

R @V =10V V  Qg C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) mΩ mΩ (V) (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS GS(TH) iss

MPPT

CRSM034N06L2 PDFN5×6 60 80 2.8 3.4 1.2 2.2 54 3224

CRST020N06N2 TO-220 60 160 1.7 2 2 4 109.6 7460

CRSM043N10N4Z PDFN5×6 100 80 3.8 4.6 2.2 3.8 67 4211

CRSQ073N15N TO-247 150 140 6.2 7.3 2.2 3.8 75 5426.7

CRST073N15NZ TO-220 150 141 6.2 7.3 2 4 79 5416

CRSQ155N20N3 TO-247 200 80 13 15.5 2 4 56.2 3602

CRST113N20NZ TO-220 200 100 8.8 10.7 2 4 69 4819

CRSQ113N20NZ TO-247 200 110 8.8 10.6 2 4 74 5268

CRSQ027N10NZ TO-247 100 180 2.6 3.1 2.2 3.8 169 11355

CRSQ016N10N4Z TO-247 100 250 1.8 2.3 2.2 3.8 177 12175

CRSQ023N10N4Z TO-247 100 250 2.2 2.6 2.2 3.8 165 11435

CRSQP023N10N4Z TO-247PLUS 100 250 2.3 2.8 2 4 165 11435

CRSM033N08N4 PDFN5×6 80 80 3.1 3.7 2.2 3.8 70 5160

CRSM100N15N3Z PDFN5×6 150 75 9.5 10.8 2 4 34 2206

CRSZ025N10NZ TOLL 100 240 2 2.5 2 4 169 11355

CRSZ019N10N4Z TOLL 100 248 1.75 2.1 2.2 3.8 157 11347

CRSZ016N10N4Z TOLL 100 320 1.26 1.6 2.2 3.8 177 12614

CRSZ028N12N3Z TOLL 120 230 2.2 2.8 2 4 148.9 12081

CRSS022N10N3Z TO-263 100 180 1.8 2.2 2.3 4.3 238 12865

CRSS028N10N TO-263 100 180 2.3 2.8 2 4 169 11355

CRSZ015N08N4Z TOLL 80 310 1.1 1.5 2.2 3.8 172 12453

CRSZ012N08N4Z TOLL 80 350 0.95 1.25 2.2 3.8 203 14387

CRSZ020N08NZ TOLL 85 240 1.6 2 2 4 178 11297

CRSS035N10N TO-263( D2PAK) 100 120 2.8 3.5 2 4 139 9538

CRSS042N10N TO-263( D2PAK) 100 120 3.4 4.2 2 4 90 6722

CRSG026N10NZ TO-263-7( D2PAK-7) 100 230 2.2 2.6 2 4 169 11355

CRSZ025N10NZ TOLL 100 240 2 2.5 2 4 169 11355

CRSZ019N10N4Z TOLL 100 248 1.75 2.1 2.2 3.8 157 11347

CRSZ016N10N4Z TOLL 100 320 1.26 1.6 2.2 3.8 177 12614

CRSS055N12N TO-263( D2PAK) 120 130 4.5 5.5 2 4 80 5548

CRSS044N12N TO-263( D2PAK) 120 160 3.6 4.4 2 4 67.5 5097

CRSZ028N12N3Z TOLL 120 230 2.2 2.8 2 4 148.9 12081

CRSS043N14N TO-263( D2PAK) 135 160 3.3 4.3 2 4 139.3 10371

CRSS070N15N TO-263( D2PAK) 150 120 5.9 7 2 4 79 5416

CRSZ043N15N3Z TOLL 150 185 3.8 4.3 2 4 50 3338

光储逆变

器

微逆

电力储能

或

或

或

或

或

或

或

便捷式储

能
或

或

或

或

电池化成

CRTT020N04N TO-220 40 195 1.6 2 2.5 3.5 189 11900

CRST020N06N4Z TO-220 60 180 1.8 2.3 2 3.4 104 7018

CRST028N06N4Z TO-220 60 160 2.4 2.88 2 3.4 60 3942

CRSZ008N06N4Z TOLL 60 360 0.55 0.8 2 3.2 259 14705

CRSZ014N08N4Z TOLL 80 300 1.2 1.55 2.2 3.8 191 11921

CRSZ018N08N4Z TOLL 80 270 1.5 1.85 2.2 3.8 143 9225

CRSM060N06L2 PDFN5×6 60 60 5.3 6.4 1.2 2.2 28 1666

CRTS045N06N TO-263( D2PAK) 60 120 3.3 4.5 2.4 3.6 110 4531

CRSS038N08N TO-263( D2PAK) 85 120 3.2 3.8 2 4 74 6050

CRSS037N10N TO-263( D2PAK) 100 120 3 3.7 2 4 117 6920

CRTT067N10N TO-220 100 147 5.2 6.7 2.4 3.6 135 5779

CRSS028N10N TO-263( D2PAK) 100 180 2.3 2.8 2 4 169 11355

CRST030N10N TO-220 100 180 2.5 3 2 4 169 11355

CRST073N15N TO-220 150 120 6.2 7.3 2 4 79 5416

CRST113N20N TO-220 200 105 8.8 10.6 2 4 69 4819

HGQ011N03A-G PDFN5×6 30 230 0.88 1.1 1 2.5 92.5 4849

CRSM014N03L6 PDFN5×6 30 60 1.1 1.4 1.2 2.4 61.1 4606

CS150N03A8 TO-220 30 150 2.4 3.5 1 3 146 7901

CS3205B8 TO-220 55 120 7.6 8.5 2 4 74 4395

CS230N06B8 TO-220 60 230 3 3.6 2 4 98.4 5681

UPS升压

逆变

L

Cout

400 VDC

N

Cout

Cout Cin
24VDC

0 to 5VDC

or 12VDC

HVMOSHVMOS LVMOS LVMOS

PFC电路 DC-DC转换电路 Buck-Boost 电路 电子开关及防反电路

Battery
formation



●  高压MOS

应 电 产 装用 路 品名 封

（ ）

V  I  
R @V =10V

V  
Q C

Typ Typ Typ

(V) (A) mΩ (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS

GS(TH)
G iss

UPS
PFC

CRJD1K2N65G2 TO-252 650 4 1100 3-4 7.9 221

CRJH1KN65G2 TO-251 650 5 900 3-4 9 256

CRJF650N65G2 TO-220F 650 7 590 3-4 12.6 382

CRJM550N65G2 PDFN5X6 650 8 420 3-4 15.6 470

CRJS380N65G2 TO-263 650 11 330 3-4 20 572

CRJM340N65G2 PDFN5X6 650 11 290 3-4 22 680

CRJD340N65G2 TO-252 650 13 290 3-4 22 680

CRJD290N65G2 TO-252 650 13 270 2.8-3.8 23.5 750

CRJS290N65G2 TO-263 650 13 270 2.8-3.8 23.5 750

CRJF180N65G2 TO-220F 650 20 145 3-4 36 1114

CRJS180N65G2 TO-263 650 19 145 3-4 36 1114

CRJS99N65G2 TO-263 650 32 81 3-4 70 2400

CRJZ99N65G2 TOLL 650 28 85 3-4 70 2400

CRJT99N65G2B TO-220 650 31 81 3-4 54 2400

UPS CS740A8H TO-220 400 10 360 2.0-4.0 32

CS840A8H TO-220 500 8 570 2.0-4.0 28

LLC

CRJQ30N60G2F TO-247 600 83 28 3.2-4.6 165 6000

CRJQ30N60G2BF TO-247 600 83 28 3.2-4.6 200 5800

CRJQ41N65GCF TO-247 650 74 42 3.3-4.6 168 6594

CRJQ80N65F TO-247 650 40 77 3.2-4.5 84 3435

CRJQ29N60G2BF TO-247 600 84 25 3.2-4.6 205 6300

CRJQ22N60G4FZ TO-247 600 100 18 3.0-5.0 190 8900

CRJQ17N60G4FZ TO-247 600 125 14.5 3.0-5.0 260 10900

CRJZ35N60G4FZ TOLL 600 55 33 3-5 110 4640

CRJZ74N60G2BF TOLL 600 34 70 3.2-4.6 84 2200

CRJZ50N65G4FZ TOLL 650 50 40 3-5 97 4250

CRJZ99N65G2BF TOLL 650 27 90 3.2-4.6 70 1900

CRJS180N80G2E TO-263 800 25 145 4-5 53 2056

CRJS280N80G2E TO-263 800 16 236 4-5 37 1368

CS3N150FA9R TO-220F 1500 3 5300 3-5 37.6 1938

CS3N150AHR TO-3P(H) 1500 3 5300 3-5 37.6 1938

CS3N150AKR TO-247 1500 3 5300 3-5 37.6 1938

整流

升压、逆变

充电桩

电路

光伏

微逆拓扑电路

光伏、变频器

、充电桩

辅助电源

●  IGBT
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CRG40T65BK5HD TO-247 650 40 4 1.7 40K-80K

CRG40T65BK5SD-Z TO-247 650 40 4 1.4 20K-40K

CRG50T65BK5HD TO-247 650 50 4.4 1.7 40K-80K

CRG50T65BK5SD TO-247 650 50 4.4 1.4 20K-40K

CRG75T65BK5HD TO-247 650 75 4.4 1.65 40K-80K

CRG75T65BK5SD TO-247 650 75 4.7 1.45 20K-40K

CRG100T65AX5SD TO-247Plus 650 100 4.4 1.45 20K-40K

CRG120T65AX5SDZ TO-247Plus 650 120 4.4 1.45 20K-40K

CRG160T65AX5SDZ TO-247Plus 650 160 4.4 1.45 20K-40K

CRG40T65AK5HC TO-247 650 40 4 1.7 40K-80K

CRG40T65AK5SCD TO-247 650 40 4 1.4 20K-40K

CRG50T65AK5HC TO-247 650 50 4.4 1.7 40K-80K

CRG75T65AK5HC TO-247 650 75 4.7 1.65 40K-80K

CRG75T65AK5SCD TO-247 650 75 4.7 1.45 20K-40K

CRG75T65CK5SD-Z TO-247 650 75 4.3 1.45 20K-40K

CRGMA450T65DSP2A5 Solar Power2 650 450 4.9 1.5 30K

CRG40T120AX3SD-Z TO-247PLUS 1200 40 6 1.9 15K-35K

CRG50T120AX3HD-Z TO-247PLUS 1200 50 6 1.9 15K-35K

CRG75T120AX3HD-Z TO-247PLUS 1200 75 6 1.88 15K-35K

CRG20T60AK3LD TO-247 600 20 5.4 1.7 10K-20K

CRG30T60AK3HD TO-247 600 30 5.4 1.8 20K-50K

CRG40T60AK3SD TO-247 600 40 5.7 1.7 40K

CRG40T65RK5SDZ TO-247 650 40 1.5 30K

应用电路 产品名 封装

推荐应用频

率

（ （ （

V Ic@100℃ V V

(V) (Hz)

ces GE(th)
ce(sat) typ @25
℃ typ 

V A V） ） ）

光伏逆变电
路

以内

光伏
或逆变

、逆变

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

CRG50T60AK3HD TO-247 600 50 5.3 1.8 20K-50K

CRG50T65RK5SDZ TO-247 650 50 1.5 30K

CRG60T60AK3HD TO-247 600 60 5.4 1.9 20K-50K

CRG75T60AK3HD TO-247 600 75 5.4 1.75 20K-50K

CRG75T65RK5SDZ TO-247 650 75 1.5 30K

CRG15T120BK3SD TO-247 1200 15 6 2 15K-35K

CRG25T120BK3SD TO-247 1200 25 5.8 1.8 15K-35K

CRG40T120AK3SD-G-Z TO-247 1200 40 5.8 1.9 15K-35K

CRG50T120CX3SD-Z TO-247PLUS 1200 50 5.7 1.7 20K

CRG75T120CX3SD-Z TO-247PLUS 1200 75 5.7 1.7 20K

CRG75T65BK5HD TO-247 650 75 4.7 1.65 40-80K

CRG75T65AQF5HD TO-247-4L 650 75 4.7 1.65 40-80K

CRG75T65AQF5SD TO-247-4L 650 75 4.7 1.45 40K

boost

UPS
PFC



●  SiC二极管

●  SiC MOS

CRXL02D120G2 TO-252-2L 1200 2 16 1.4~1.7 11.2 - 55 ~ 175

CRXL03D120G2 TO-252-2 1200 3 30 1.4~1.7 13 - 55 ~ 175

CRXL05D120G2 TO-252-2L 1200 5 40 1.4~1.7 24 - 55 ~ 175

UPS
PFC

CRXB10D065G2 TO-263 650 10 80 1.35~1.7 28 - 55 ~ 175

CRXI10D065G2 TO-220-2L 650 10 80 1.35~1.7 28 - 55 ~ 175

CRXI16D065G2 TO-220-2 650 16 128 1.35~1.7 47 - 55 ~ 175

CRXI20D065G2 TO-220-2L 650 20 160 1.35~1.7 56 - 55 ~ 175

CRXU20D065G2 TO-247-2L 650 20 160 1.35~1.7 56 - 55 ~ 175

CRXI10D065G3 TO-220-2 650 10 70 1.35~1.7 25 - 55 ~ 175

CRXD10D065G3 TO-220-2 650 10 70 1.35~1.7 25 - 55 ~ 175

CRXI05D120G2 TO-220-2L 1200 5 40 1.4~1.7 24 - 55 ~ 175

CRXI10D120G2 TO-220-2L 1200 10 80 1.4~1.7 46 - 55 ~ 175

CRXU10D120G2 TO-247-2L 1200 10 80 1.4~1.7 46 - 55 ~ 175

PFC/

CRXU20D120G2 TO-247-2L 1200 20 160 1.4~1.7 98 - 55 ~ 175

CRXQ20D120G2 TO-

应用电路 产品名 封装
（ ） （ ）

VR IF IFSM VF QG Tj

(V) (A) (A) (V) nC ℃

　光伏
微逆拓扑电路

、整流

充电桩
整流电
路
光伏

组串式光伏拓
扑电路

247 1200 20 80 1.4~1.7 92 - 55 ~ 175

CRXU30D120G2 TO-247-2L 1200 30 240 1.4~1.7 135 - 55 ~ 175

CRXQ30D120G2 TO-247 1200 30 120 1.4~1.7 67 - 55 ~ 175

CRXU40D120G2 TO-247-2L 1200 40 280 1.4~1.7 184 - 55 ~ 175

CRXQ40D120G2 TO-247 1200 40 160 1.4~1.7 196 - 55 ~ 175

CRXU20D120G3 TO-247-2L 1200 20 140 1.4~1.7 82 - 55 ~ 175

CRXU30D120G3 TO-247-2L 1200 30 210 1.4~1.7 - 55 ~ 175

CRXU40D120G3 TO-247-2L 1200 40 1.4~1.7 - 55 ~ 175

应用电路 产品名 封装

（ ） （ ）

V  I  
R @V

=15V
R @V

=20V V  
Q C

Typ Typ Typ Typ

(V) (A) mΩ mΩ (V) (nC) (pF)

DS D

DS(ON) GS DS(ON) GS

GS(TH)
G iss

UPS PFC/

 
PFC/DCD

C

CRXQF60M065G2Z TO-247-4L 650 37 60 1.8-3.6 45 1100

CRXQ160M120G2Z TO-247 1200 17 160 1.8-3.6 36 659

CRXQF160M120G2Z TO-247-4L 1200 17 160 1.8-3.6 36 659

CRXSP75M120G2Z TO-263-7L 1200 32 75 1.8-3.6 61 1406

CRXQF75M120G2Z TO-247-4L 1200 32 75 1.8-3.6 61 1406

CRXQF40M120G2Z TO-247-4L 1200 66 40 1.8-3.6 109 2729

CRXQF32M120G2Z TO-247-4L 1200 70 32 43 1.8-3.6 125 3167

CRXQF17M120G2Z TO-247-4L 1200 115 17 1.8-3.6 212 5506

CRXQ1KM170G1 TO-247 1700 5 550 2-4 23 199

CRXQF1KM170G1 TO-247-4L 1700 5 550 2-4 23 199

CRXSP1KM170G1 TO-263-7L 1700 5 550 2-4 23 199

逆变电路
光伏逆变

器
充电桩

光伏、变
频器、充
电桩

辅助电源
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算力电源是专门为满足高性能计算需求而设计的电源解决方案，其设计和性能直接关系到数据中心或

高性能计算设备的运行效率和稳定性。随着AI技术的快速发展，对算力的需求不断增长，对算力电源

的要求也随之提高。算力电源需要具备高效能、高可靠性、高安全性以及良好的散热性能，以确保高

性能计算设备的稳定运行和能源效率的最大化。

CRMICRO为客户提供了丰富的低压MOS产品，极低的 FOM [RDS(on)× Qg] 实现了低的导通和开关损

耗，便于客户提高产品效率，做到更高的功率密度。优秀的EAS 和SOA参数便于客户产品适应不同的

负载应用。-40℃--150 ℃的工作结温，便于客户产品在不同工作环境温度的应用。

在1000W典型砖模块应用中，CRMICRO可提供初级+次级全套MOS的应用解决方案。重点产品包

括：CRSK068N08N4、 CRSK010NE2L6Z等

AI算力

电源管理
华润微电子功率器件事业群
PRODUCT CATALOG /  新能源  /



●  AI算力-典型应用电路拓扑图

通信电源

通信电源作为通信架构子系统中重要的组件，可靠、稳定的通信电源是系统正常运行的基础和保障。

随着国家在数字建设和东数西算等战略规划的落地，通信电源作为数字建设布局中的一环，越发彰显

重要性和持续性。当前国家提倡绿色能源和节能减排，通信系统是耗能大户，先进、高效的通信电源

将会给客户带来更强的竞争力和持续发展优势。

华润微电子针对通信电源应用，开发出了不同封装和技术的中低压MOSFET、高压MOSFET、SiC、

GaN等产品，华润微电子的产品经过通信电源市场应用的充分验证，获得了市场认可。华润微电子紧

跟趋势，坚持持续演化迭代，适应市场和技术的发展，始终给客户带来价值的提升。

大功率电源

CRMICRO针对大功率电源等应用自主研发了采用先进多层外延和注入技术的高压超结MOS，有国内

领先的Rsp和FOM(Ron*Qgd) 。 CRMICRO推出的第四代、第五代SJMOS优化元胞结构的同时也特别

优化过渡区和终端设计，因此具有电流密度高、短路能力强、开关速度快、易用性好特点，可满足客

户的高效率高可靠性需求。为达到大功率电源严苛的能效目标，可采用CRM的同步整流中低压SGT 

MOS。CRM的SGT MOS常用于开关电源、电机驱动、BMS等领域。选用CRM的SJMOS配合SGT 

MOS，可实现较高的转换效率，坚固耐用，系统成本较低。

另外，CRMICRO推出的新材料SiC二极管器件，具有导通损耗小，开关损耗小，抗雷击浪涌能力强特

性，在应用上更能满足大功率电源的高能效标准等级性能要求。

●  通信 /大功率电源应用系统图

●  通信 /大功率电源典型应用电路拓扑图
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交流
电源

直流
输出

整流
桥

功率
因数
校正

驱动控制与保护

滤波
电路

功率
变换

变
压
器

整流
滤波

LVMOS

LVMOS

HVMOS

HVMOS

HVMOS

PFC 电路 LLC 电路 同步整流电路

SGT MOS

SGT MOS

初级LLC 次级SR



为满足当下智能手机和平板电脑等充电器的需求，CRMICRO推出了一系列可靠、高效的高压及低压

MOSFET。第六代R系列平面高压MOSFET产品，涵盖200V-1700V电压全系列产品，在满足客户各种

选型需求的同时，该系列产品在提高温升效率、改善EMI特性、抗雷击浪涌能力方面有良好的表现。

CRMICRO自主研发的高压超结MOS，采用先进的多层外延和注入技术，有国内领先的Rsp和FOM

(Ron*Qgd) 。因其电流密度高、开关速度快、易用性好，为客户的高效率、高可靠性需求提供良好

的选择。CRMICRO开发的SGT工艺低压MOS，有优秀的FOM参数，便于客户提高产品功率密度；同

时也开发了低VGS(th)产品，满足客户各种应用需求。 多种封装形式如DFN8*8、DFN5*6等可满足终

端应用小尺寸外形的需求。

●  充电器-应用系统图

●  充电器-典型应用电路拓扑图

充电器
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电源管理产品推介表

●  低压MOS

推荐应用 产品名 封装
V  I

R @V =10V V Q C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) （mΩ） （mΩ） (V) (V) (nC) (pF)

DS
DS(ON) GS g

D
GS(TH) iss

 
 

通信电源
SR

CRTM021N04L2-G PDFN5x6 40 230 1.65 2.1 1 2 134 7247

CRTD028N04L2-G TO-252 40 220 1.9 2.5 1 2 134 7247

CRTT025N04L2-G TO-220AB 40 170 2.1 2.5 1 2 134 7247

CRTS025N04L2-G TO-263 40 170 2.1 2.5 1 2 134 7247

CRTT032N04L2-G TO-220AB 40 140 2.6 3.4 1 2 106.7 5109

CRTM025N04L2-G PDFN5x6 40 120 2 2.5 1 2 106.7 5109

CRTD034N04L2-G TO-252 40 130 2.6 3.4 1 2 106.7 5109

CRTD039N04L2-G TO-252 40 120 3 3.7 1 2 68.3 3312

CRTM035N04L2-G PDFN5x6 40 130 2.7 3.4 1 2 68.3 3312

CRTD045N04L2P TO-252 40 90 3.6 4.5 1 2 57.4 3006

CRTT045N04L2P TO-220AB 40 100 3.8 4.9 1 2 57.4 3006

CRTD058N04L2-G TO-252 40 70 4.6 5.8 1 2 43.9 2216

CRTD080N04L2-G TO-252 40 65 6.2 7.8 1 2 29.6 1487

CRTM080N04L2-G PDFN5x6 40 65 6.7 8.4 1 2 29.6 1487

CRTT020N04N TO-220 40 195 1.6 2 2.5 3.5 189 11900

CS300N04A8 TO-220 40 300 1.6 2 1 3 211 13200

CS250N04A8 TO-220 40 250 1.9 2.4 2 4 144.5 6246

CRTM030N04L PDFN5x6 40 80 2.1 2.5 1.3 2.7 126 5734

CRTD030N04L TO-252 40 80 2.5 3.3 1 3 114 5391

CRTS030N04L TO-263 40 80 2.8 3.3 1.3 2.7 126 5734

CRTT030N04L TO-220 40 80 2.9 3.3 1.3 2.7 126 5734

CS150N04A8 TO-220 40 130 3.6 5 2 4 160 8900

CRTT063N04L TO-220 40 60 4.5 6.3 1.2 2.3 47 2246

CRTM063N04L PDFN5x6 40 72 4.5 6.3 1.3 2.3 47 2245

CRTD063N04L TO-252 40 80 4.5 6.3 1.2 2.3 47 2246

CRTS020N04N TO-263 40 195 1.5 2 2.5 3.5 189 11900

CRTS025NE4N TO-263 45 160 1.8 2.5 2.5 3.5 187 7545

CRTT025NE4N TO-220 45 160 2 2.5 2.5 3.5 187 7545

CRTS026NE4N TO-263 45 120 2 2.6 2.5 3.5 150 6012

CRTT026NE4N TO-220 45 120 2.2 2.6 2.4 3.6 150 6012

CRTS029N06N TO-263 60 160 1.9 2.9 2.4 3.6 183 7830

CRTT029N06N TO-220 60 160 2.3 2.9 2.4 3.6 183 7830

CRTS032N06N TO-263 60 160 2.4 3.2 2.4 3.6 139 5714

CS240N06A8 TO-220 60 240 2.5 3 2 4 163.8 7902

CS240N06A0 TO-263 60 240 2.5 3 2 4 163.8 7902

CRTT032N06N TO-220 60 160 2.6 3.2 2.4 3.6 139 5714

交流
电源

直流
输出

整流
桥

驱动控制与保护

滤波
电路

功率
变换

变
压
器

整流
滤波

DCOUT

L

N
SJMOS

LVMOS

同步整流电路单端反激电路



推荐应用 产品名 封装
V  I

R @V =10V V Q C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) （mΩ） （mΩ） (V) (V) (nC) (pF)

DS
DS(ON) GS g

D
GS(TH) iss

 
 

●  低压MOS ●  低压MOS

●  高压MOS
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通信电源
/AI算力/
大功率电
源/充电器

CRSM096N15N3 PDFN5×6 150 75 8.5 10.5 2 4 34.1 2239

CRSM092N15N3 PDFN5×6 150 75 9.2 2 4

CRST073N15NZ TO-220 150 141 6.2 7.3 2 4 79 5416

CS60N03AQ4-G DFN3.3×3.3 30 60 3.6 5.5 1 2 53.5 2848

CRSE095N06L2 SOP-8 60 12 8 9.6 1.2 2.2 18 1062

CRSE064N06L2 SOP-8 60 16 5.5 6.6 1.2 2.2 28 1666

CRSE120N10L2 SOP-8 100 11 11 13.2 1.4 2.2 28 1618

CRSM055N10L4Z PDFN5×6 100 60 4.8 5.7 1.4 2.2 54 3166

CRSM088N12N PDFN5×6 120 60 7.3 8.8 2 2.2 47 3491.7

充电器

CRJF065N60G3F-G TO-220F 600 40 50 3-5 87 4156

CRJL065N60G3F-G DFN8×8 600 40 50 3-5 87 4156

CRJF125N60G2F TO-220F 600 25 95 3.2-4.6 46 1590

CRJW125N60G2F TO-262 600 27 95 3.2-4.6 46 1600

CRJF74N60G2BF TO-220F 600 36 70 3.2-4.6 84 2200

CRJS74N60G2BF TO-263 600 39 70 3.2-4.6 84 2200

CRJQ30N60G2BF TO-247 600 83 28 3.2-4.6 200 5800

CRJQ41N65GCF TO-247 650 74 42 3.3-4.6 168 6594

CRJQF41N65GCF TO-247-4L 650 74 42 3.3-4.6 168 6594

CRJS190N65G2BF TO-263 650 19 178 3.2-4.6 36 1100

CRJT190N65G2BF TO-220AB 650 19 178 3.2-4.6 36 1100

CRJF140N65G2F TO-220F 650 24 110 3.4-4.6 46 1595

CRJS140N65G2F TO-263 650 24 110 3.4-4.6 46 1600

CRJQ125N65G2BF TO-247 650 27 103 3.2-4.6 52 1580

CRJS125N65G2BF TO-263 650 27 103 3.2-4.6 52 1580

CRJF99N65G2BF TO-220F 650 31 90 3.2-4.6 70 1900

CRJQ99N65G2BF TO-247 650 31 90 3.2-4.6 70 1900

CRJQ80N65F TO-247 650 40 77 3.2-4.5 84 3435

CRJQ80N65G2BF TO-247 650 37 79 3.2-4.6 78 2300

CRJQ60N65G2BF TO-247 650 50 45 3.2-4.6 128 3395

CRJQ40N65G2BF TO-247 650 72 36 3.2-4.6

应用电路 产品名 封装
V  I  

R @V =10V
V  

Q C

Typ Typ Typ

(V) (A) （mΩ） (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS

GS(TH)
G iss

大功率电源
LLC

通信电源
DC-DC

158 4900

CRJQ33N65G2BF TO-247 650 79 30 3.2-4.6 207 5550

推荐应用 产品名 封装
V  I

R @V =10V V Q C

Typ Max Min Max Typ Typ

(V) (A) （mΩ） （mΩ） (V) (V) (nC) (pF)

DS
DS(ON) GS g

D
GS(TH) iss

 
 

通信电源
SR

CS230N06B8 TO-220 60 230 3 3.6 2 4 98.4 5681

CS230N06B0 TO-263 60 230 3 3.6 2 4 98.4 5681

CS180N06A8 TO-220 60 180 3.2 4 2 4 86.2 4882

CS180N06A0 TO-263 60 180 3.2 4 2 4 86.2 4882

CRTS045N06N TO-263 60 120 3.3 4.5 2.4 3.6 110 4531

CRTT045N06N TO-220 60 120 3.3 4.5 2.4 3.6 110 4531

CRTT056N06N TO-220 60 123 4.2 5.6 2.4 3.6 77 3135

CS120N06C8 TO-220 60 120 5.4 6.5 2 4 58 2968

CS120N06A0 TO-263 60 120 5.4 6.5 2 4 58 2968

CS110N06A8-2 TO-220 60 110 6 8 2 4 100 4662

CS100N06A8 TO-220 60 100 6.5 8.5 2 4 73 3182

CS100N06D4 TO-252 60 100 6.5 10 1 3 88.8 4398

CS100N06D8 TO-220 60 100 6.5 10 1 3 88.8 4398

CS60N06AQ3 PDFN5x6 60 60 7 10 1 2 88.8 4398

CRTM105N06L PDFN5x6 60 56 8 10.5 1.3 2.3 46 1902

CRTD105N06L TO-252 60 64 8.5 10.5 1.3 2.3 46 1940

CS55N06A4 TO-252 60 55 10 13 0.9 1.9 50.7 2370

CS55N06AQ3-G PDFN5x6 60 55 11 14 0.9 1.9 50.7 2370

大功率电
源SR

CRSM010N04L2 PDFN5×6 40 257 0.9 1.1 1.4 2.2 98.1 5307

CRSM060N06L2 PDFN5×6 60 60 5.3 6.4 1.2 2.2 28 1666

CRSM034N06L2 PDFN5×6 60 80 2.8 3.4 1.2 2.2 54 3224

CRSM024N06L2 PDFN5×6 60 80 2.4 2.9 1.2 2.2 74 4610

CRSM016N06L2 PDFN5×6 60 100 1.5 1.8 1.2 2.2 74 4610

CRSM033N08N4 PDFN5×6 80 80 3.1 3.7 2.2 3.8 70 5160

CRSM027N08N4 PDFN5×6 80 195 2.5 2.8 2.2 3.8 76 5520

CRSM055N10L2 PDFN5×6 100 65 4.8 5.5 1.2 2 60 3514

CRSM080N10L2 PDFN5×6 100 71 6.8 8.2 1.4 2.2 44.5 2626

CRSM043N10N4 PDFN5×6 100 80 3.8 4.6 2.2 3.8 67 4211

CRSM038N10N4 PDFN5×6 100 100 3 3.6 2.2 3.8 49.6 3162

CRST058N12N TO-220 120 130 4.8 5.8 2 4 80 5548

CRSS044N12N TO-263(或D2PAK) 120 160 3.6 4.4 2 4 67.5 5097

CRST073N15N TO-220 150 120 6.2 7.3 2 4 79 5416

CRST052N15N3Z TO-220 150 160 4 5.2 2 4 73.8 5096

CRSM650N20N3 PDFN5×6 200 19 57 65 2 4 13 834

CRST113N20N TO-220 200 105 8.8 10.6 2 4 69 4819

通信电源
/AI算力/
大功率电
源/充电器

CRSM013N06L4 PDFN5×6 60 100 1 1.3 1.2 2.2

CRST024N10N4Z TO-220 100 180 2.1 2.5 2.2 3.8 154 11347

CRSMD039N10N4 DSC PDFN5×6 100 100 3.5 4.2 2.2 3.8 51 3368

CRSM100N15N3Z PDFN5×6 150 75 9.5 10.8 2 4 34 2206

CRSM093N15N3Z PDFN5×6 150 75 8.6 9.8 2 4 33.9 2165
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CRJD1KN65G2 TO-252 650 5 900 3-4 9 256

CRJF650N65G2 TO-220F 650 7 590 3-4 12.6 382

CRJD650N65G2 TO-252 650 7 590 3-4 12.5 382

CRJD550N65G2 TO-252 650 8 420 3-4 15.6 470

CRJF380N65G2 TO-220F 650 11 330 3-4 20 572

CRJD380N65G2 TO-252 650 11 330 3-4 20 572

CRJF340N65G2 TO-220F 650 13 290 3-4 22 680

CRJD340N65G2 TO-252 650 13 290 3-4 22 680

CRJF290N65G2 TO-220F 650 13 270 2.8-3.8 23.5 750

CRJD290N65G2 TO-252 650 13 270 2.8-3.8 23.5 750

CRJF190N65G2 TO-220F 650 20 150 3-4 40.5 1377

CRJL190N65G2 DFN8*8 650 16 150 3-4 40.5 1377

CRJD190N65G3E-G TO-252 650 18 160 2.5-4.5 35 1542

CRJF190N65G3E-G TO-220F 650 18 160 2.5-4.5 35 1542

CRJD1K4N70G2E TO-252 700 4 1150 3-4 10.2 247

CRJD900N70G2E TO-252 700 5 750 3-4 14.5 382

CRJF360N70G2 TO-220F 700 12 330 3-4 26 753

CRJD360N70G2 TO-252 700 12 330 3-4 26 753

CRJF200N70G2 TO-220F 700 20 175 3-4 42 1251

CRJS200N70G2 TO-263 700 20 175 3-4 42 1251

CRJD450N80G2 TO-252 800 11 350 3-4 25 861

CRJF450N80G2 TO

应用电路 产品名 封装
V  I  

R @V =10V
V  

Q C

Typ Typ Typ

(V) (A) （mΩ） (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS

GS(TH)
G iss

充电器
反激电路

通信电源
PFC

-220F 800 11 350 3-4 25 2400

CRJF280N80G2E TO-220F 800 16 240 3-4 36 1277

CRJD750N80G2E TO-252 800 7 650 3-4 15.5 490

CRJF750N80G2E TO-220F 800 7 650 3-4 15.3 495

CRJD1K4N80G2E TO-252 800 4 1103 3-4 10 230

CRJQ30N60G2 TO-247 600 83 25 3-4 203 6445

CRJT69N60G2 TO-220 600 40 63 3-4 79 2520

CRJQ69N60G2 TO-247 600 40 63 3-4 79 2520

CRJF180N65G2 TO-220F 650 20 145 3-4 36 1114

CRJT180N65G2 TO-220 650 20 145 3-4 36 1114

CRJF190N65G2 TO-220F 650 20 150 3-4 40.5 1377

CRJL190N65G2 DFN8*8 650 16 150 3-4 40.5 1377

CRJD190N65G3E-G TO-252 650 18 160 2.5-4.5 35 1542

CRJL99N65G2 DFN8*8 650 26 92 3-4 70 2400

CRJS99N65G2 TO-263 650 32 81 3-4 70 2400

CRJZ99N65G2 TOLL 650 28 85 3-4 70 2400

CRJT99N65G2B TO-220 650 31 81 3-4 54 2400

CRJQ80N65GC TO-247 650 43 68 3-4 104 4168

CRJQ41N65GC TO-247 650 70 37 3.5-4.5 213 7580

CRJQ41N65GCP TO-247 650 74 42 3.3-4.6 172 6622

通信电源
PFC

CRXD06D065G2 TO-252 650 6 48 1.35~1.7 17 - 55 ~ 175
CRXN08D065G2 PDFN8x8 650 8 64 1.35~1.7 22 - 55 ~ 175
CRXL08D065G2 TO-252-2L 650 8 64 1.35~1.7 22 - 55 ~ 175
CRXB10D065G2 TO-263 650 10 80 1.35~1.7 28 - 55 ~ 175
CRXI10D065G3 TO-220-2 650 10 70 1.35~1.7 25 - 55 ~ 175
CRXD10D065G3 TO-220-2 650 10 70 1.35~1.7 25 - 55 ~ 175
CRXN12D065G2 PDFN8x8 650 12 96 1.35~1.7 33 - 55 ~ 175
CRXI16D065G2 TO-220-2 650 16 128 1.35~1.7 47 - 55 ~ 175
CRXI20D065G2 TO-220-2L 650 20 160 1.35~1.7 56 - 55 ~ 175
CRXU20D065G2 TO-247-2L 650 20 160 1.35~1.7 56 - 55 ~ 175

大功率电源
PFC

CRXU16D065G2 TO-247-2 650 16 128 1.35~1.7 47 - 55 ~ 175
CRXU20D065G2 TO-247-2L 650 20 160 1.35~1.7 56 - 55 ~ 175
CRXU15D120G2 TO-247-2L 1200 15 120 1.4~1.7 67 - 55 ~ 175
CRXQ30D120G2 TO-247 1200 30 120 1.4~1.7 67 - 55 ~ 175
CRXU20D120G2 TO-247-2L 1200 20 160 1.4~1.7 98 - 

应用电路 产品名 封装
V I I V Q T
(V) (A) (A) (V) （nC） （℃）
RRM F FSM F c j

55 ~ 175
CRXQ40D120G2 TO-247 1200 40 160 1.4~1.7 196 - 55 ~ 175
CRXU30D120G2 TO-247-2L 1200 30 240 1.4~1.7 135 - 55 ~ 175
CRXU40D120G2 TO-247-2L 1200 40 280 1.4~1.7 184 - 55 ~ 175

应用电路 产品名 封装
V  I  R @V

=15V
R @V

=20V
V  Q C

Typ Typ Typ Typ

(V) (A) （mΩ） （mΩ） (V) (nC) (pF)

DS D
DS(ON) GS DS(ON) GS

GS(TH) G iss

通信电源

大功率
电

大功率电
源辅助电

源

DC-DC

CRXQF60M065G2Z TO-247-4L 650 37 60 1.8-3.6 45 1100

CRXZ60M065G2Z TOLL 650 37 60 1.8-3.6 45 1100

CRXQF45M065G2Z TO-247-4L 650 49 45 60 1.8-3.6 64 1595

CRXZ45M065G2Z TOLL 650 49 45 60 1.8-3.6 64 1595

CRXQF25M065G2Z TO-247-4L 650 97 25 34 1.8-3.6 114 2775

CRXZ25M065G2Z TOLL 650 97 25 34 1.8-3.6 114 2775

PFC
DCDC

CRXQF160M120G2Z TO-247-4L 1200 17 160 1.8-3.6 36 659

CRXQF75M120G2Z TO-247-4L 1200 32 75 1.8-3.6 61 1406

CRXQF40M120G2Z TO-247-4L 1200 66 40 1.8-3.6 109 2729

CRXQF32M120G2Z TO-247-4L 1200 70 32 1.8-3.6 125 3167

CRXQF17M120G2Z TO-247-4L 1200 115 17 1.8-3.6 212 5506

CRXQ1KM170G1 TO-247 1700 5 550 2-4 23 199

CRXSP1KM170G1 TO-263-7L 1700 5 550 2-4 23 199

应用电路 产品名 封装

（ ）

V  I  
R  Q Qrr V

Typ Typ Typ Min Typ Max

(V) (A) mΩ (nC) (nC) (V) (V) (V)

DS D
DS(ON) G GS(th)

LLC

CRNT125C65 TO-220 650 23 125 22 55 1.82

CRNLT125C65 DFN 8x8 650 18 120 38 26 3.5 4 4.5

CRNT080C65 TO-220 650 31 65 22 95 1.62

CRNQ050C65 TO-247 650 37 55 20 170 5












































































































